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介质阻挡放电等离子体与吸附在CuZSM-5上的NO或NO/O2的相互作用 

孙琪; 任亮; 牛金海; 宋志民 

大连理工大学等离子体物理化学实验室, 辽宁 大连 116024; 辽宁师范大学化学化工学院, 辽宁 大连 116029 

摘要： 

采用吸附和程序升温脱附(TPD)技术研究了介质阻挡放电等离子体对CuZSM-5催化剂上吸附的氮氧化物作用. 实验

表明, 介质阻挡放电等离子体使催化剂表面吸附的NO及Cu活性位上吸附的NOx物种脱附, 并引发表面化学反应生成

新的氮氧化物. 对于NO/N2体系, 介质阻挡放电等离子体与吸附在CuZSM-5上NO作用, 主要生成N2O和O2. 在富氧

体系NO/O2/N2, 则生成较大量的N2O、NO2和NO. 等离子体预处理活性下降的CuZSM-5, 可明显提高其催化分解

NO活性. 对比有或无介质阻挡放电等离子体预处理NO或NO/O2饱和吸附的CuZSM-5上的NO-TPD结果表明, 等离

子体提高催化剂活性的原因与其使催化剂Cu活性位上吸附的NOx物种脱附有关. 
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